PONTO 143/4 Pags.

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDARIO

12.° Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.” 286/89, de 29 de Agosto)
Curso Tecnoldgico de Electrotecnia/Electronica

Duragio da prova: 120 minutos 2." FASE
1999

PROVA ESCRITA DE SISTEMAS DIGITAIS

- As justificagGes que apresentar devem ser completas e sucintas.
— A prova inclui uma folha com as instrugdes do microprocassador 8085,

I

1. A figura 1 representa um circuito sequencial sincrono capaz de gerar uma determinada
sequéncia nas saldas Q;, Q4 e Q, dos bieslaveis.
‘Sabendo que o estado inicial de Q; = Q4 = @, = 0 @ gue Q; & o bit mais significativo (MSB),
determine a sequéncia produzida pelo circuito, expressa em decimal.
Justifique a sua resposta através da construgio da tabela de transigbes de estados.

D2 Dy Q1| [HPe Qo
CLK b 3. — Gql — aﬂ—‘

Figura 1

2. Uma memdria ROM com selecgdo linear tem a sua capacidade de amazenamento completa
com a seguinte informag3o:

2AH: 10H:; FEH:; OBH: 01H; 11H; FFH; CDH
2.1. Indique a capacidade da memdria.

2.2. Estabeleca com diodos o circuito da matriz de dild.l:ﬁ da memdria.
V.5.F.F.
143/1




3. Por aplicagao do modelo de Mealy, pretende-se projectar um circuito sequencial sincrono com
o seguinte funcionamento:
Sempre que se coloca a entrada E a nivel 16gico «1», durante quatro periodos consecutivos de
clock, a saida 8, inicialmente a «0», activa a nivel logico «1».
A salda, uma vez a «1», desacliva logo que a entrada & colocada a nivel l6gico «0x».

3.1. Reprasenta o diagrama de estados do circuito.

3.2. Utilizando elementos de memdria tipo J-K, determine as equagbes de excitagio,
simplificadas, dos biestaveis e da saida 5 do circuito.

1]

1. Explique o significado da seguinte afirmacgio:
«Na elaborag3o de um programa deve haver o cuidado de se camegar convenientemente o
apontador de pilha (SP) com uma determinada posiciio de memdrias.

2. Considere o seguinte programa escritc em linguagem Assembly, e um extracto da memdria
RAM do microprocessador.

PROGRAMA, EXTRACTO DA RAM

: ORG 1010H ——

LXl H,1E00H 1DFEH S0H

MVI  AS87TH 1DFFH 2AH

CMF M 1EQ00H 34H

JC 101EH 1E01H ABH

ADD M 1E02H 3CH

STA 1311H ——

RST 1

MVl A00H

STA 1312H

RST 1

Para responder as quesides seguintes, analise cuidadosamente a acgdo de cada uma das
instrugdes na execugdo do programa.

2.1. Indique os contetdos do acumulador e da flag de carry apds a execugdo da instrugdo CMP M.
Justifique a sua resposta.

2.2. Determine o conteudo final do acumulador.

3. Ulilizando as instrugdes do microprocessador 8085, estabelega um programa, em linguagem
Assembly, que efectue a adigio dos 16 bits guardados na memdria, a partir da posicdo 1300H
{inclusive), com os 16 bits que se encontram no par de registos D-E.

Se da operagdo ndo resultar carry, o resultado devera ficar guardado no par de registos D-E.
Se resultar carry, entdo o resultado devera ficar na memdria a partir da posigdo 1302H
(inclusive) e o carry na posigdo de memdria 1304H.
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S DO MICROPROCESSADOR 8085

INSTRUGOES DE TRANSFERENCIA DE DADOS

INSTRUG
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